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Считать в 

плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

ЗЕТ

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СР

Часы 

конт
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СР
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конт
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СР

Часы 

конт
ЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СР

Часы 

конт

+ Б1.Б.01 История и методология науки 2 2 2 36 72 72 24 48 2 24 48

+ Б1.Б.02 Современные проблемы радиофизики 1 3 3 36 108 108 24 84 3 24 84

+ Б1.Б.03
Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации
1 2 2 36 72 72 12 60 2 12 60

+ Б1.Б.04
Иностранный язык в сфере  профессиональной 

коммуникации
1 2 2 36 72 72 24 48 2 24 48

+ Б1.Б.05 Философские проблемы естествознания 1 3 3 36 108 108 24 48 36 7 3 12 12 48 36

12 12 432 432 108 288 36 7 10 48 24 12 240 36 2 24 48

+ Б1.В.01 Основы аналоговой микросхемотехники КМОП 1 3 3 36 108 108 24 48 36 9 3 12 12 48 36

+ Б1.В.02 Цифровая микросхемотехника 1 2 2 36 72 72 24 48 12 2 12 12 48

+ Б1.В.03
Биполярная схемотехника аналоговых интегральных 

схем
1 2 2 36 72 72 24 48 12 2 12 12 48

+ Б1.В.04
Системы автоматизированного проектирования 

интегральных схем
2 2 4 4 36 144 144 36 72 36 12 4 24 12 72 36

+ Б1.В.05
Структурная и элементная база преобразователей 

аналог-цифра и цифра-аналог
2 3 3 36 108 108 36 72 12 3 24 12 72

+ Б1.В.06
Быстродействующие ИС формирования и обработки 

сигналов
2 3 3 36 108 108 36 72 12 3 24 12 72

+ Б1.В.07
Приборно-технологическое проектирование 

элементной базы радиоэлектронных устройств
3 3 2 2 36 72 72 38 34 12 2 26 12 34

+ Б1.В.08 Искусственные нейронные сети 3 2 2 36 72 72 38 34 12 2 26 12 34

+ Б1.В.09 Основы проектирования радиационно-стойких ИС 3 3 3 36 108 108 38 34 36 12 3 26 12 34 36

+ Б1.В.10 Информационные технологии в радиофизике 2 1 5 5 36 180 180 48 96 36 12 2 12 12 48 3 12 12 48 36

+ Б1.В.11 Компьютерные технологии 12 4 4 36 144 144 72 72 14 2 12 24 36 2 12 24 36

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 4 4 144 144 38 106 12 4 26 12 106

+ Б1.В.ДВ.01.01 Фракталы в радиофизике 3 4 4 36 144 144 38 106 12 4 26 12 106

- Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы анализа сигналов 3 4 4 36 144 144 38 106 12 4 26 12 106

- Б1.В.ДВ.01.03 Микроконтроллеры встроенных систем 3 4 4 36 144 144 38 106 12 4 26 12 106

- Б1.В.ДВ.01.04 Теоретические основы радионавигации 3 4 4 36 144 144 38 106 12 4 26 12 106

- Б1.В.ДВ.01.05 Системы приборно-технологического проектирования 3 4 4 36 144 144 38 106 12 4 26 12 106

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 3 108 108 24 84 12 3 12 12 84

+ Б1.В.ДВ.02.01 Проектирования цифровых ИС на ПЛИС 3 3 3 36 108 108 24 84 12 3 12 12 84

- Б1.В.ДВ.02.02 Современные архитектуры ПЛИС 3 3 3 36 108 108 24 84 12 3 12 12 84

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 2 2 72 72 24 48 6 2 12 12 48

+ Б1.В.ДВ.03.01 Средства измерений на базе LabView 2 2 2 36 72 72 24 48 6 2 12 12 48

- Б1.В.ДВ.03.02 Основы программирования в среде LabView 2 2 2 36 72 72 24 48 6 2 12 12 48

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 3 3 108 108 26 46 36 3 26 46 36

+ Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование операционных усилителей 3 3 3 36 108 108 26 46 36 3 26 46 36

- Б1.В.ДВ.04.02 Проектирование компараторов напряжения 3 3 3 36 108 108 26 46 36 3 26 46 36

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 3 3 108 108 24 84 3 12 12 84

+ Б1.В.ДВ.05.01
Архитектура и схемотехника прецизионных 

преобразователей аналог-цифра
3 3 3 36 108 108 24 84 3 12 12 84

- Б1.В.ДВ.05.02
Методы теории чувствительности в оценке точности 

прецизионных микросхем
3 3 3 36 108 108 24 84 3 12 12 84

48 48 1728 1728 550 998 180 161 11 60 36 36 228 36 17 108 48 36 348 72 20 154 12 60 422 72

60 60 2160 2160 658 1286 216 168 21 108 60 48 468 72 19 132 48 36 396 72 20 154 12 60 422 72

+ Б2.В.01(У)
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков
2 3 3 36 108 108 108 3 108

+ Б2.В.02(Н)
Производственная практика, научно-

исследовательская работа
1234 42 42 36 1512 1512 1512 7 252 7 252 7 252 21 756

+ Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 4 6 6 36 216 216 216 6 216

+ Б2.В.04(П)

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

2 3 3 36 108 108 108 3 108

54 54 1944 1944 1944 7 252 13 468 7 252 27 972

54 54 1944 1944 1944 7 252 13 468 7 252 27 972

- - - Форма контроля ЗЕТ - Итого акад.часов
Курс 1 Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 



+ Б3.Б.01(Д) Подготовка и защита ВКР 4 6 6 36 216 216 216 6 216

6 6 216 216 216 6 216

6 6 216 216 216 6 216

+ ФТД.В.01
Эффекты короткого канала в современной КМОП 

схемотехнике
3 2 2 36 72 72 26 46 2 26 46

2 2 72 72 26 46 2 26 46

2 2 72 72 26 46 2 26 46

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 



Мин. Макс. Факт

Итого 111 139 122 60 28 32 62 29 33

Итого по ОП (без факультативов) 111 129 120 60 28 32 60 27 33

Б1 Дисциплины (модули) 20% 80% 31.2% 54 60 60 40 21 19 20 20

Б1.Б Базовая часть 6 15 12 12 10 2

Б1.В Вариативная часть 45 48 48 28 11 17 20 20

Б2 Практики 0% 100% 0% 51 60 54 20 7 13 34 7 27

Б2.В Вариативная часть 51 60 54 20 7 13 34 7 27

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 6 6 6

Б3.Б Базовая часть 6 9 6 6 6

ФТД Факультативы 10 2 2 2

ФТД.В Вариативная часть 10 2 2 2

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2

Курс 2

Всего Сем 3 Сем 4Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

ЗЕТ

Процент ... занятий от аудиторных
 лекционных 59.9%

 в интерактивной форме 25.5%

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 53.8 - 54 51 - 56.2

ОП, факультативы (в период экз. сессий) 54 - 54 54 - 54

в период гос. экзаменов - -

Контактная работа 17.6 - 17.1 18 - 17.7

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 4 2 2 3 2 1

  ЗАЧЕТЫ (За) 13 6 7 4 4

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 3 2 1 4 2 2

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 1 1 1 1


